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Za ¢im vecji izkoristek je polozaj elementov na TIV zelo kritiCen,
paziti moramo tudi na kar nekaj stvari:
T1 naj ima ¢im manj$i Qg, Rdson in Coss.
R2, C4, C6 morajo izdrzati najmanj 300V
Diode morajo biti ultra-fast recovery (50 nS)
C1, C4 morata imeti nizek ESR
C2, C3 morata biti ¢im blize priklju¢kov IC-a
P1 je dobro da je multiturn za lazjo nastavitev izhodne napetosti
pri problemu s stabilnostjo veZemo 100 pF/250V kondenzator na R2 Title .
L1 mora vzdrzati vsaj 2A DC/DC pretvornlk z MAX1771
Rsense mora vzdrzati vsaj 2A Size Number Revision
A4
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